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摘要(译)

本发明提供一种OLED器件，其包括阴极，阳极，并且在它们之间具有发
光层，在阴极和发光层之间还包括含有荧蒽 - 大环化合物的第一层。荧
蒽 - 大环化合物包括荧蒽核，其具有通过连接基团连接的7,10位。荧蒽
核可以进一步被取代，条件是8位和9位的取代基不能结合形成五元环基
团。 OLED器件包括在发光层和阴极之间的至少一个含有碱金属材料的
层。理想地，OLED器件包括存在于第一层中或位于阴极和第一层之间的
第二层中的有机碱金属化合物。除了荧蒽 - 大环化合物之外，OLED器件
可以包括存在于第一层中的蒽衍生物。本发明的装置提供诸如效率和驱
动电压之类的特征的改进。
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